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	VCS1375RFL是一款高度集成的全极性磁开关传感器，它在一个超小型封装内集成了AMR磁传感器和高
	CMOS处理电路提供精确控制的BOP/BRP失调电压补偿电路和推挽输出，达到工业级的工作温度范围（工
	2. 关键特性
	8. 电气性能
	10. 典型应用电路
	11. 封装尺寸

